Obr. ¢. 1

Na obrazku €. 1 je schematicky nakres elektrického obvodu sirény (dalej EOS). Na zostrojenie
EOS som poutzil tieto komponenty:

e 1x NES555n

e 2xTLO51

e 4xrezistor 8k2

e Ixrezistor 1k

e I1xrezistor 470k

e Ixrezistor 4k7

e Ixrezistor 3k6

e 1x kondenzator 100nF
e 1x kondenzdtor 1 uF
e 1xspinacie tlacidlo

e Ixtranzistor

e Ixdioda

e potenciometer

V EOS mozeme menit pomocou potenciometra elektrické napétie, ¢o ma za nasledok zmenu
kmitoctov na integrovanom obvode NE 555n (vystup (output) obvodu).



Po zostaveni EOS som zistoval zavislost napétia a frekvencie.

napatie (V)
NE 555/3
kmitocet (Hz) 1579 1109 944 692 447

Tab. ¢. 1 - Zdvislost napdtia a frekvencie

Ak prepojime z NE 555n/5 -> TL 051/6 do druhého TL 051/6 dostaneme iny ton sirény.
Toén sirény z obr. ¢. 2

4,2V

-4,2V

Toén sirény z obr. ¢. 3

-4,2V
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Obr.¢. 4
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Video: https://www.youtube.com/watch?v

Jozef Chovanec



